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FAZ DiIYAGRAMLARI
ikili Otektik Alasim Sistemleri (Binary Eutectic Systems):
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FAZ DiIYAGRAMLARI
ikili Otektik Alasim Sistemleri (Binary Eutectic Systems):
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FAZ DIYAGRAMLARI

ikili Otektik Alagim Sistemleri (Binary Eutectic Systems):

Soru

Agirlikca % 40 Sn ve % 60 Pb iceren bir alagim 150°C’ye isitilirsa, a) Sistemde bulunan fazlar,
b) Bu fazlarin kompozisyonlari,
c) Fazlarin yuzdeleri.

Composition (at% Sn)

0 20 40 60 80 100

a) o+ fazlarivar.

— 600
300

oo b) Faz kompozisyonlari
232°C

o Fazir % 10Sn + % 90 Pb

% 200 B+ L 400 %
Ei B 2
% 18.3 61.9 97.8 \— g
E Py E
= T | | | 300 2 BFazi: %98Sn+ % 2Pb
100 iy 2oo
c) Fazlarin yuzdeleri
100
98-40
; | L | | = W, = =0.66
0 20 40 60 80 100 98-10
(Pb) Composition (wt% Sn) (Sn)

40-10
= Wy = =0.34
F " 98-10

BMM 205 - OREN, EE July 03, 2020




FAZ DIYAGRAMLARI
Otektik Alasimlarda Mikroyapi Gelisimi

Composition (at% Sn)
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FAZ DIYAGRAMLARI

Otektik Alasimlarda Mikroyapi Gelisimi
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FAZ DIYAGRAMLARI

Otektik Alasimlarda Mikroyapi Gelisimi
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FAZ DIYAGRAMLARI
Otektik Alasimlarda Mikroyapi Gelisimi
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FAZ DIYAGRAMLARI

ikili Otektik Alagim Sistemleri (Binary Eutectic Systems):
Soru

Agirlikca % 40 Sn ve % 60 Pb iceren bir alasim 300°C’den
cok yavas bir sekilde 182°C’ye sogutulursa

a) Sistemde bulunan fazlar,
b) Bu fazlarin kompozisyonlari,
c) Fazlarin yuzdeleri.

Composition (at% Sn)
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FAZ DIYAGRAMLARI

ikili Otektik Alagim Sistemleri (Binary Eutectic Systems):

Soru

Agirlikca % 40 Sn ve % 60 Pb iceren bir alasim 300°C’den ¢ok yavas
bir sekilde 182°C’ye sogutulursa

a) Sistemde bulunan fazlar,
b) Bu fazlarin kompozisyonlari,
c) Fazlarin yuzdeleri.

Composition (at% Sn)
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FAZ DIYAGRAMLARI

ikili Otektik Alagim Sistemleri (Binary Eutectic Systems):

Soru

Agirlikca % 40 Sn ve % 60 Pb iceren bir alasim 300°C’den ¢ok yavas
bir sekilde 182°C’ye sogutulursa

a) Sistemde bulunan fazlar,
b) Bu fazlarin kompozisyonlari,
c) Fazlarin yuzdeleri.

Composition (at% Sn)
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Oniimiizdeki Ders Saatinde
Ders Kitabimizin 10. Bolumundeki

FAZ DIiYAGRAMLARI

adli konuya devam edecegiz!
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